UKD 621.316.8

ELEMENTY
URZADZEN
ELEKTRONICZNYCH

NORMA BRANZOWA

Rezystory

warstwowe weglowe
typu RWW |

BN-90

3281-51

Grupa katalogowa 1921 .

1. WSTEP

Przedmiotem normy sa wymagania i badania doty-
czgce rezystorOw statych warstwowych weglowych typu
RWW (nieizolowanych) przeznaczonych do pracy w
urzgdzeniach elektronicznych. |

2. PODZIAL I OZNACZENIE

2.1. Odmiany. W zaleznosci od wielkoSci mocy zna-
mionowej rezystory typu RWW dzieli si¢ na odmiany
wg tabl. 1. Temperaturowy wspoiczynnik rezystancii
jest zalezny od wartoSci rezystancji.
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Tolerancja rezystancji:
dla ciggu E24,
+10% dla ciagu E12,
+20% dla ciagu ES6.

-Kategoria klimatyczna: 55/125/21.

5%

Niskie ci$niente: 8,5 kPa (85 mbar).

470 kQ,
1,5 MQ,

3,3 MQ,
4,7 M,
6,8 M},
10,0 M.

Tablica 1
Moc znamionowa Nabieci raniczné mrgmlarz] . d Wymiary Masa
Odmiana w +70°C pigcie & yma mm maksymalna!’
mm mm
W v L D g1 a. G
0,25 0,25 150 6,5 2.5 . 0,6 £0,05 25,0 0,3 0,22
0,35 0,35 250 8,5 3.2 0,6 10,05 29,0 0,35 0,30
0,5 0,5 350 12,0 4,0 0,6 30,05 32,0 0,4 0,48
1,0 1,0 500 16,0 6,6 0,8 +0,05 31,0 0,4 1,3
1,6 1,6 500 20,00 8,6 0,8 0,05 29,0 0,4 3,15
]

I} Maksymalng mase rezystora podano dla informacii.
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Klasa stabilnosci wg PN-86/T-80051: 5%.
Dopuszczalne zmiany rezystancji

— po probach dlugotrwatych (5% R + 0, 1.0)
— po probach krétkotrwatych (1% R + 0,050).
Temperaturowy wspétczynnik rezystancji dla:

R, < 100 kQ — #£500 - 107%/°C
100kQ <R, < 470 kQ — =800 - 107¢/°C
470 kQ <R, < 1 MQ — -1000. - 107/°C

R, > 1 MQ — -1500 - 107%/°C

W przypadku pracy rezystora przy temperaturze oto-
czenia powyzej +70°C dopuszczalng moc wydzielong
na rezystorze, wyrazong w. procentach mocy znamio-
nowej podano na rys. 1. '
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s Przyklad oznaczenia rezystora typu RWW od-
rmany 0,25, rezystancji 10 k), tolerancji rezystancp
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" Dopuszcza si¢ w oznaczeniu niepodawanie symbolu

3. WYMAGANIA

3.1. Konstrukcja i wymiary — zgodme z rys. 2 oraz

_ “tabl. 1.

3.2. Wyglad zewnetrzny — wg PN-86/T-80051 p. 3.2.
Dopuszczalng dhlugo$é pokrycia koncdéwek warstwa

ochronng podano na rys. 2.
3.3. Cechowanie — wg PN-B6/T—80051 p. 3.3i PN-75/

' I-02052 kodem barwnym. Cecha rezystora powinna

pozostaé czytelna po dziataniu rozpuszczalnikéw (czte-
rochloroetylenu 1 etanolu). .

3.4. Wilgotne goraco stale — wg PN-86/T-80051
p. 3.14, z tym ze wielko$¢ zmian po narazeniu nie po-
winna przekracza¢ dla: |

— R, < 100 kQ % - 100 < 2,5%*"
| AR

— 100 kQ<R,<I MO —= - 100 < 3%*

— R, > 1 MQ -%-100@ 5%

3.5. Praca dlugotrwata w 70°C — wg PN-86/T-80051

' p 3.15, z tym ze dopuszczalne zmiany w wyniku proby

nie powinny przekroczy¢ nastgpujacych wartosci dla:

— R, < 100 kQ +3%*
'— 100 kQ <R, <1MQ +4%*
—R.>1MQ 5%

3.6. Szumy nie powinny przekraczaé wartosci poda-
nych w tabl. 2. ;

1) Zgodnie z PN-86/T-80051 p. 1 zatacznika, wymagania ostrzejsze
oznaczono gwiazdka.

Drmax _
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g O5E ma==is .
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| o Imax.
(8/-90/3281-51-2]
Rys. 2
) ~ Tablica 2
Dopuszczalna wielkoS¢ szumow
Wictkodd rezystanci pv/v
Ky dla odmian _
- 0,15 0,25 0,35 0,5 1,0 1,6
l K. = 100 k() 2,5 1.5 Lo . %2 0,6 0,5
I I()&)I\!I<R,, -’\ 470 k() . 5,0 32 2,0 1,5 r B2 1,0
470 k2 TR, 1 MO — _ 5,0 3,0 - .20 1,8 1,5
L R,, > 1 MO — , 6,0. 4.0 . 5,0 . T8 .. 9,0
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3.7. Niepalno$¢é. Po dziataniu na rezystor plomienia,
rezystor nie powinien ulec zapaleniu lub jezeli ulegt
zapaleniu, po ustaniu dziatania ptomienia powinien sa-
moistnie zgasnac.

3.8. Pozostale wymagania — wg PN-86/T-80051 p.
34, 3.6, 3.7, 38, 39, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 i 3.16.

TWR 1 zmiany rezystancji po narazeniach nie po-

winny przekracza¢ wartosci podanych w p. 2 niniejszej

normy.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
' I TRANSPORT

Pakowanie; przechowywanie, transport — wg PN-86/
T-80051 p. 4. :
Rezystory nalezy pakowa¢ w pudetka tekturowe lub
. torebki foliowe.
Dopuszcza si¢ inny sposdb pakowania, uzgodniony
pomiedzy wytwoérca i odbiorca. |

‘5. BADANIA

Badania — wg PN-86/T-80051 p. 5 z nastgpujacymi
uzupetnieniami:

— badania podgrupy badan B2 nalezy wykonywac
raz na 3 miesiace; do badan nalezy pobraé rezystory
. 0 jednakowym oznaczeniu wg 2.2, po 10 sztuk dla re-
zystancji zblizonej do najmniejszej, krytycznej i naj-
wigkszej; dopuszcza si¢ 2 sztuki wadliwe.

— sprawdzenie trwalosci cechowania na dziatanie
rozpuszczalniko6w nalezy wykonaé¢ na prébce w liczbie
20 rezystorOw pobranej z biezgcej produkcji raz na 12
miesiecy; rezystory nalezy zanurzyé w rozpuszczalni-
kach o temperaturze 25 £5°C na 5 s:

1 :
a) w czterochloroetylenie (-2'— probki),

1
b) w etanolu (7 probki).

" Nastegpnie rezystory nalezy szybko wyja¢ na bibulg
do saczenia w celu osuszenia. Po 5 min przenie$¢ re-
zystory na suchg bibule do saczenia i pozostawi¢ w nor-
malnych warunkach atmosferycznych na 1 h.

Po tym czasie wykona¢ ogledziny
— probg przecigzenia nalezy wykonad napigciem sta-
tym; '

— przed pomiarem TWR nalezy stosowac suszenie
pomocnicze wg procedury I;

— sprawdzenie lutownosci koncowek nalezy wyko-
na¢ ‘metoda 1; :

—_ sprawdzenle wytrzymatos$ci rezystora na cieplo lu-
towania nalezy wykonac metodg 1A, czas zanurzenia
5 %1 s; '

— pomiar szuméw nalezy wykonaé wg PN-85/
T-04601/07 przed badaniem: praca dlugotrwala
w +70°C (grupa C2);

— sprawdzenie niepalnoéci nalezy wykonaé na préb-
ce w liczbie 10 rezystorOw pobranej z biezacej produk-

cji raz na 12 miesigcy; rezystory nalezy podda¢ dzia-

taniu ptomienia gazowego dlugosci okoto 12 mm uzy-
skiwanego przy spalaniu butanu w powietrzu spokoj-
nym w palniku iglowym o $rednicy otworu okolo
0,5 mm, stosujac dla odmian 0,25, 0,35 i 0,5 jedno-
krotne narazenie plomieniem przez 10 s (bez wst¢pnego
podgrzewania), a dla odmian 1,0 i 1,6 — przez 1 min.

Jezeli w czasie narazenia rezystor uleglt zapaleniu, ale

gdy w czasie 30 s nastapi samoistne wygasniecie plo-
mienia, rezystor nalezy uzna¢ za niepalny.

KONEIEE

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Instytut Tele- i Radiotech-
niczny, Warszawa.
2. Dotychczasowe dokumenty. Niniejsza norma zastgpuje WT 86/
L-7/180. :
3. Normy zwigzane
PN-75/T-02052 Rezystory i kondensatory. Kody cechowania znamio-
nowych wartosci i tolerancji rezystancji i pojemnosci
PN-85/T-04601/07 Elementy urzadzen elektronicznych. Rezystory
stale. Wyznaczanie wspoiczynnika szumoéw pradowych

PN-86/T-80051 Elementy urzadzen elektroﬂicznych. Rezystory nie-
drutowe state matej mocy. Ogdlne wymagania i badania

4. Symbol wg SWW — 1158-112.

5. Autor projektu normy — mgr inz, Kazimierz Gératowski — In-
stytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa.

6. Zalecenia aplikacyjne. Rezystory typu RWW, odmiany 1,6, w

_temperaturze +40°C moga by¢ obcigzone mocg do 2 W.



